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1) Si disegni il blocco X in figura (a) come primo
stadio di una porta logica DOMINO (sono disponibili
¢li ingressi sia in forma vera che negata). I due stadi
(blocco X + inverter) realizzano la funzione O

indicata.
2) Assumendo che la capacita di ingresso
dell’invertitore sia Cp=100fF, dimensionare i

transistori del blocco X per un ritardo (al 90% dello
swing logico) di caso peggiore di 500 psec
3) Si dica quale fra gli ingressi A,B,C,D,B’ ha

(b) capacita di ingresso maggiore e la si calcoli
4) Si illustrino in meno di 80 parole i vantaggi e
svantaggi della modifica in figura (b)
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Siassuma Cr5=50fF e la capacita di gate del transistore C;=100fF,
ﬁL 1) Si caleoli il valore minimo della tensione Vy (quando V=0)

C?G/_ Uy necessario per garantire che il dispositivo resti sotto soglia per V,che
x_l assume un valore qualungue nell’intervallo [0;3.3]V.
\V4 o] 2) Si calcoli il valore della tensione Vy (quando V=0) necessario per
| __C : garantire I’accensione del dispositivo per V=1.0V.

v 7 G\ 3) Assumendo per il transistore W=0.5um, L=0.35um, BL pre-caricata
a Vi (t=00=3.3V, V,(t=0)=0, V,(t=0)=0, si calcoli la corrente

Ips(1=07) a seguito di un fronte istantaneo di V, da 0 a 3.3V al tempo

t=0.

4) Nelle condizioni del punto 3, si calcoli la durata al 90% del

transitorio di scarica della linea BL, se C, =1pF.
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Devo calcolare la scarica al 90% di un nMOS e dunque per la Vps da Vpp a 0.1 Vpp=0.33V. Poiché
tale valore finale ¢ inferiore a Vis-Vin=0.4V il transistore attraversa entrambe le regioni di
funzionamento (avevamo verificato nel punto precedente la zona di saturazione iniziale).
Non posso utilizzare il caso particolare della sezione C.1.1 del libro Franchi-Selmi poiché la
\"'Illih:! JdVenona 1\-"'[)”_

SATURAZIONE: in tale fase
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REGIONE LINEARE:
Vs =Vas —Vix =04V Vpse = 0.1-V,, =033V
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[l tempo totale risulta:
0.7-10° : g
lior =ty Hlpy E——-(18.13+0.44) = 0,25998-10" = 259.98n sec
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